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Invenţia se referă la domeniul fotografiei cu semiconductori şi poate      fi utilizată în holografie,

microelectronică, la confecţionarea microfişelor etc.
Esenţa invenţiei: pe structura fotosensibilă cu straturi subţiri  SnO2 - As2Se3 - Al prin intermediul expunerii  se

obţine imaginea. Concomitent la structura fotosensibilă se aplică un câmp electric, apoi se efectuează tratarea  într-o
soluţie care conţine, g/l:

carbonat de sodiu anhidru                     50
caliu cromat                                           15
apă distilată                                        restul .


